	講演番号
	講演題目／著者／所属
	発表日
	会　場
	分　科

	31a-A-1
	色素増感型太陽電池における銀微粒子の電流向上効果
金沢工業大学1，アルバック 2　○北村美穂1，永田智啓2，村上裕彦2 
	3月31日
	A
	5.1
半導体レーザー・発光/受光素子 

	31a-A-2
	新しい薄膜型シリコン系太陽電池の構造とプロセスに関する提案
琉球大学1，同志社大学2　○陳　　訳1，野口　隆1，大鉢　忠2 
	3月31日
	A
	5.1
半導体レーザー・発光/受光素子 

	31a-B-1
	光集積化太陽電池に用いる導波路型集光フィルム合波回路の設計
東京工科大学　○塩谷理奈，吉村徹三 
	3月31日
	B
	5.3
光制御 

	31a-B-2
	導波路型太陽電池の提案
東京工科大学　○森田吉紀，高橋基宏，吉村徹三 
	3月31日
	B
	5.3
光制御 

	30a-P2-17
	熱酸化Cu2Oベースへテロ接合太陽電池特性に対する介在層及びCu純度の影響
金沢工業大学　○原　洋平，伊藤智之，本間靖教，深田晴己，宮田俊弘，南　内嗣 
	3月30日
	P2
	6.3
酸化物エレクトロニクス 

	1a-P12-22
	色素増感太陽電池によるZnO及びTiO2ナノ多孔質膜の電子拡散長の直接評価
電通大 量子・物質工　○権田智洋，名田允洋，小林直樹 
	4月1日
	P12
	6.3
酸化物エレクトロニクス 

	1p-W-12
	鎖状高分子フタロシアニンAlPcF薄膜の分子配向制御と太陽電池への応用
島根大総合理工1，島根大総合科学研セ2　○石原裕朗1，高城真治1，田中仙君2，広光一郎1 
	4月1日
	W
	12.1
作製技術 

	2a-W-4
	エレクトロスピニング法を用いた色素増感太陽電池の作製・評価
慶大理工　○阿部純一郎，白鳥世明 
	4月2日
	W
	12.1
作製技術 

	30p-ZA-8
	有機太陽電池のドナー／アクセプター界面における電子準位接続
名大院・理1，名大・物質国際研2　○（DC）赤池幸紀1，金井　要2，大内幸雄1，関　一彦1 
	3月30日
	ZA
	12.2
評価・基礎物性 

	30a-ZF-1
	電子ドナー性ペリレンジイミドを用いた有機薄膜太陽電池
九大未来化学創造センター1，京大院工2　○柴野佑紀1，今堀　博2，安達千波矢1 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-2
	透明グラフェン塗布電極を用いた有機ポリマー太陽電池
埼玉大理1，埼玉大院理工2　中山真一1，吉田雅史2，白井　肇2，○上野啓司2 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-3
	銅を陽極に用いた有機薄膜太陽電池の大気中放置による特性の大幅な向上
島根大総合理工1，島根大総合科学研セ2　吉田勇気1，○広光一郎1，田中仙君2，藤田恭久1 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-4
	新規ドナー材料を用いた有機薄膜太陽電池
東レ　○北澤大輔，渡辺伸博，山本修平，塚本　遵 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-5
	交流インピーダンス法による酸化チタン挿入逆型有機薄膜太陽電池の光電変換特性評価
金沢大院自　○桑原貴之，岩田千明，山口孝浩，高橋光信 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-6
	セブンナインC60を用いたZnPc/C60 p-i-n接合型太陽電池
分子研1，阪大院工2　○（PC）池滝何以1，北田敬太郎1,2，嘉治寿彦1，平本昌宏1 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-7
	複合体有機薄膜太陽電池特性の金属電極およびバッファー層依存性
筑波大院数物1，名大院工2　○八巻佑介1，丸本一弘1，藤森琢也1，森　竜雄2 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-8
	酸化モリブデンバッファ層を用いた相互浸透型有機薄膜太陽電池の効率改善
阪大院工1，パナソニック電工2　○堀　哲郎1，ワルット キッティシュンチット1，森藤弘樹1，阪井　淳1,2，久保　等1，藤井彰彦1，尾崎雅則1 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-11
	ペンタセン/C60積層型有機薄膜太陽電池のバッファ層挿入による特性制御
筑波大院数物1，名大院工2　○藤森琢也1，丸本一弘1，八巻佑介1，後藤博正1，村上浩一1，森　竜雄2 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-12
	可溶性低分子系材料によるバルクへテロ接合型有機薄膜太陽電池の作製と評価
神戸大院工1，三菱化学科学技術センター2　○佐伯宏之1，広原和門1，小柴康子1，石田謙司1，上田裕清1，竹下公也2 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-13
	ZnOナノロッドによる有機薄膜太陽電池の界面電子収集
東大院工1，JST-ERATO2　○山川晋平1，但馬敬介1，高根澤和子1，周　二軍2，楊　春和2，橋本和仁1,2 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-15
	近赤外に感度を有するPIN型有機薄膜太陽電池
阪大院工1，分子研2　○北田敬太郎1,2，池滝可以2，嘉治寿彦2，平本昌宏2 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-16
	架橋型ポリチオフェンの合成と有機薄膜太陽電池への応用
東大院工1，JST-ERATO2　○宮西将史1，但馬敬介1，橋本和仁1,2 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-17
	亜鉛ポルフィリン・フラーレン積層型有機薄膜太陽電池の分光感度特性
東工大院工1，電源開発2，東工大原子炉研3　○龍崎　奏1，甲斐敏浩1，西井俊明2，尾上　順1,3 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-18
	フタロシアニン系有機薄膜太陽電池における有機緩衝層の挿入効果
筑波大院数理　大橋達也，○北爪　光，櫻井岳暁，秋本克洋 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-19
	リチウムフタロシアニン挿入層をもちいたフタロシアニン/C60系太陽電池の効率改善 II
島根大　総合科学研究支援セ1，島根大　総合理工2　○田中仙君1，小野浩司2，花田俊幸2，廣光一郎2 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-20
	ポルフィリン/フラーレン積層型太陽電池の正孔取り出し層の挿入効果と熱処理の影響
信州大工　○古畑大輔，樋口裕二，伊東栄次，宮入圭一 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-21
	熱処理中の電圧印加が有機薄膜太陽電池の素子特性に及ぼす効果
北陸先端大マテリアル　○渡辺寛樹，酒井平祐，村田英幸 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-22
	Photo-CELIV法によるバルクヘテロ接合有機薄膜太陽電池のキャリア輸送特性評価
京大エネ研　後藤謙介，吉川　整，○佐川　尚，吉川　暹 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-24
	有機薄膜太陽電池(P3HT/PCBMバルクヘテロ型)における有機膜厚依存性の検討
鳥取大院工1，鳥取県産技セ2　○（B）北見尚久1，酒井貴章1，草野浩幸2，北川雅彦1 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-25
	有機薄膜太陽電池(P3HT/PCBMバルクヘテロ型)におけるMoO3:TiO2界面の検討
鳥大院1，鳥取県産技セ2，産総研3　酒井貴章1，○（B）北見尚久1，草野浩幸2，堀井美徳3，近松真之3，阿澄玲子3，小西久俊1，北川雅彦1 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 


	講演番号
	講演題目／著者／所属
	発表日
	会　場
	分　科

	30a-ZF-26
	亜鉛ポルフィリン/C60積層型太陽電池のインピーダンス分光
東工大院工1，電源開発2，東工大原子炉研3　○甲斐敏浩1，龍崎　奏1，西井俊明2，尾上　順1,3 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	30a-ZF-27
	LBIC測定を用いたポリマーブレンド有機薄膜太陽電池の作製条件の検討
産総研 太陽光1，パナソニック電工2，東レ3　○小江宏幸1，山成敏広1，當摩哲也1，阪井　淳2，塚本　遵3，吉田郵司1 
	3月30日
	ZF
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	1a-A-3
	大気中光電子分光法による色素増感太陽電池材料の電子状態測定
理研計器1，東大先端研2　○中島嘉之1，山下大輔1，石崎温史1，内田　聡2 
	4月1日
	A
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	1a-A-4
	イオン液体電解液を用いた高性能カルバゾール系有機色素増感太陽電池
産総研1，信大繊維2　○原浩二郎1，甲村長利1，古部昭広1，宮下正範2，森　正悟2 
	4月1日
	A
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	1a-A-5
	カルバゾール系有機色素増感太陽電池の熱安定性評価
産総研1，筑波大院シス情2　○原浩二郎1，甲村長利1，古部昭広1，加藤隆二1，志田尭也2，石田政義2 
	4月1日
	A
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	1a-A-6
	高速衝突を利用したTiO2電子パスの構築と非加熱色素増感太陽電池への応用
九工大院生命工1，フジコー2　○西村昭美，藤田理久，野村大志郎，永吉英昭，早瀬修二 
	4月1日
	A
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	1a-A-7
	逆電子移動防止層を有するメッシュ電極を用いたタンデム型色素増感太陽電池
九工大院生命体工　○宇崎健史郎，井上喬文，Shyam S Pandey，早瀬修二 
	4月1日
	A
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	1a-A-8
	ファイバー型TCO-less色素増感太陽電池
九工大院生命体工　○宇佐川準，崔　津英，瀧下　博，高下洋平，早瀬修二 
	4月1日
	A
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	1a-A-10
	有機色素を用いた色素増感太陽電池高性能化に関する研究－鎖の長さ、太陽電池性能、電子挙動、
九工大院生命体工1，新日鐵化学2　井上喬文1，○Shyam Sudhir Pandey1，横山達哉1，坂口昇平1，山口能弘2，早瀬修二1 
	4月1日
	A
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	1a-A-11
	並列型タンデム色素増感太陽電池のための低コストメッシュ電極の開発
名大院工　○軸丸武弘，森　竜雄 
	4月1日
	A
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	1a-A-12
	色素増感太陽電池用積層型対向電極の表面微構造制御
静岡大電子研　○村上健司，藤原　翔，下村　勝 
	4月1日
	A
	12.3
電子機能材料・デバイス 

	1a-ZA-1
	「講演奨励賞受賞記念講演」（15分）
Inフリー太陽電池材料Cu2ZnSnSe4の相の安定性と電子構造
龍谷大理工　○中村哲士，前田　毅，和田隆博 
	4月1日
	ZA
	14.1
探索的材料物性 

	2a-ZA-1
	太陽電池を目指したALILE過程によるSiO2基板への(111)高配向Si膜の形成と評価
筑波大院電子・物理工学専攻1，JST-PRESTO2　塚田　大1，松本雄太1，武石充智1，佐々木亮1，○齋藤隆允1，末益　崇1,2 
	4月2日
	ZA
	14.1
探索的材料物性 

	31a-ZF-2
	ホットキャリア太陽電池に向けたエネルギー選択層(SEC)の評価
東大先端研　○八木修平，大島隆治，岡田至崇 
	3月31日
	ZF
	14.4
超高速・機能デバイス 

	1a-P14-13
	ジメチル亜鉛を用いたZn拡散CIGS薄膜太陽電池の作製
東理大理工1，上海交通大2，東北大多元研3　○佐藤友昭1，深山　敦1，竇　暁鳴2，中西久幸1，秩父重英3，杉山　睦1 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-16
	Si/FeSi2ヘテロ接合太陽電池の動作シミュレーション解析
関西大システム理工　河口倫範，○中村和広 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-17
	結晶Si太陽電池断面におけるBSF層の不純物拡散評価
MST　○石川健太，村田大輔，武田麻衣，山田智之 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-19
	カーボンナノチューブを挿入した有機太陽電池とその特性
中部大工　○Golap Kalita，Hideo Uchida，Koichi Wakita，Masayoshi Umeno 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-20
	太陽電池用多結晶Siにおける鉄汚染のフォトルミネッセンス解析
JAXA　宇宙研1，明治大2，豊田工大3　○池邊正俊1,2，田島道夫1，大下祥雄3，小椋厚志2 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-21
	水素リモートプラズマによる太陽電池用シリコン基板のテクスチャーエッチング(I)
東京農工大学　○（B）小川圭祐，角野史弥，マルワン ダムリン，上迫浩一 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-22
	水素リモートプラズマによる太陽電池用シリコン基板のテクスチャーエッチング(II)
東京農工大学　○角野史弥，小川圭祐，上迫浩一 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-23
	結晶シリコン太陽電池用ボロンドープa-Si:H BSF層　-再現性の検討-
産総研　○坂田　功，山中光之，高遠秀尚，劉　正新，川浪仁志 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-24
	多結晶シリコン太陽電池のエレクトロルミネッセンス評価における分光特性解析
奈良先端大　○（M1）杉村恵美，アタポン キティヤナン，平田憲司，大鐘章義，谷あゆみ，冬木　隆 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-25
	薄型結晶シリコン太陽電池への適用を目指した塗布拡散法の検討
産業技術総合研究所　○劉　正新，高遠秀尚，坂田　功 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-26
	太陽電池用多結晶Si基板の応力と結晶性の評価
明大1，豊田工大2，兵県大3　○立花福久1，増田純一1，福田晃司2，小椋厚志1，大下祥雄2，新船幸二3 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-28
	シリコン太陽電池作製における連続発振Nd:YVO4レーザーによるレーザードーピング
奈良先端物質創成　○斉藤貴志，平田憲司，大鐘章義，浦岡行治，冬木　隆 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-29
	メカニカルスタック太陽電池への陽極接合法の応用
東工大院総理工1，産総研2　○湯田洋平1，近藤道雄1,2 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-30
	太陽電池用多結晶シリコン中の析出物が微結晶形成に及ぼす影響
九大院工1，九大応力研2　松尾　整1，○久松　翔1，寒川義裕1,2，柿本浩一1,2 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-31
	太陽電池用多結晶Si中のSi2N2OとSi3N4の析出に関する数値解析
九大院工1，九大応力研2　○久松　翔1，松尾　整1，中野　智2，寒川義裕1,2，柿本浩一1,2 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1a-P14-32
	晴天指数とAir Massが太陽光スペクトル分布及びアモルファスSi太陽電池性能に与える影響
立命館大理工　○中田恭仁，高橋宏明，峯元高志，高倉秀行 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 


	講演番号
	講演題目／著者／所属
	発表日
	会　場
	分　科

	1a-P14-33
	基礎的な気象データからの日射量分布予測と太陽電池性能
立命館大学　○（B）勝又直康，中田恭仁，峯元高志，高倉秀行 
	4月1日
	P14
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-2
	CBD法によるCIGS系薄膜太陽電池用バッファー層としてのZnS薄膜の作製と評価（VI）
東理大工　○岩下太輔，安藤靜敏 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-3
	MOCVD成長InAs/Sb:GaAs量子ドットによる太陽電池光応答特性の向上
東大先端研1，東大生研2，東大ナノ量子機構3，LIMMS/CNRS-IIS4　○森原　遼1，Denis Guimard3，Damian Bordel3,4，田辺克明3，西岡政雄2，荒川泰彦1-3 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-5
	ゾルゲルガラス封止したEu錯体を用いた波長変換型太陽電池
埼玉大学1，日立化成2，三菱電機3　○（BC）加藤さやか1，金　永模1，福田武司1，岡庭　香2，森川浩昭3，本多善太郎1，鎌田憲彦1 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-8
	3段階法を用いたAg(In1-xGax)Se2薄膜太陽電池の作製及び評価
東工大1，PVREC2　○藤田稔之1，山田　明1,2，小長井誠1,2 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-9
	小型衛星によるCu(In,Ga)Se2薄膜太陽電池の宇宙実験
宇宙機構1，東大航空宇宙2　○川北史朗1，森岡千晴1，今泉　充1，岐部公一1，中須賀真一2 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-10
	ケルビンプローブ顕微鏡によるCIGS系太陽電池構造における粒界電子構造の評価
鹿児島大1，産総研2，鹿児島県工業技術センター3　○（M1）一木隼人1，渡邉裕介1，深江智佳1，柏原博豪1，塩田孝芳1，奥田哲治1，櫻井啓一郎2，山田昭政2，石塚尚吾2，松原浩司2，仁木　栄2，吉村幸雄3，寺田教男1,2 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-11
	フォトルミネッセンス法によるCIGS 太陽電池の評価（II）
愛媛大院理工1，青山学院大理工2　○大久保克彦1，松野圭介1，白方　祥1，宮田　晃1，中田時夫2 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-12
	太陽電池用Cu2ZnSnS4におけるCuおよびS供給量の検討
和歌山高専1，和歌山工技センター2　○前田和也1，山口利幸1，新山茂利2，今西敏人2 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-13
	金属積層プリカーサを用いたCu2ZnSnS4薄膜太陽電池
信州大工1，長野高専2　石口　寛1，○（M1）五十嵐重雄1，関　拓郎1，中村義博1，橋本佳男1，伊東謙太郎1，百瀬成空2 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-15
	CIGS薄膜太陽電池における欠陥準位の成長条件依存性
筑波大学1，産総研2　○Muhammad.M. Islam1，上東秀幸1，櫻井岳暁1，清水泰介1，山田昭政2，石塚尚吾2，松原浩司2，仁木　栄2，秋本克洋1 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-16
	CIS系太陽電池の結晶粒界近傍での光KFMによる光起電力評価
東大生研1，東大ナノ量子機構2，立命館大3　○（D）瀧原昌輝1，峯元高志3，脇坂暢一3，山田賢史3，高橋琢二1,2 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-17
	LBIC-PLマッピング装置によるCu(In,Ga)Se2太陽電池の評価(II)
愛媛大工1，青学大理工2　○森貞達志1，大久保克彦1，三好浩介1，宮田　晃1，白方　祥1，中田時夫2 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-19
	CIGS太陽電池における光吸収層の薄膜化
産総研　○上川由紀子，山田昭政，石塚尚吾，小牧弘典，松原浩司，柴田　肇，反保衆志，前島圭剛，仁木　栄 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-20
	ガラス上からポリイミド上へのCu(In,Ga)Se2薄膜の移乗と太陽電池作製
立命館大学　○（B）長田晋太郎，姉川高也，峯元高志，高倉秀行 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-22
	Cu(In,Ga)Se2薄膜太陽電池の粒界性格分布と太陽電池特性
立命館大学　○脇坂暢一，峯元高志，高倉秀行 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	2a-P18-23
	Inフリー太陽電池材料Cu2ZnSnS4の相の安定性と電子構造
龍谷大理工　○（PC）前田　毅，中村哲士，和田隆博 
	4月2日
	P18
	14.5
半導体光物性・光デバイス 

	1p-J-18
	多重積層InAs/GaNAs系自己組織化量子ドット太陽電池における中間層膜厚の検討
東大先端研1，筑波大院数理物質2　○大島隆治1，高田彩未1,2，庄司　靖1,2，岡田至崇1 
	4月1日
	J
	15.3
III-V族エピタキシャル結晶 

	1p-J-19
	開放電圧低下を伴わないInAs/GaAs量子ドット太陽電池の実現
東大ナノ量子機構1，東大生研2，LIMMS/CNRS-IIS3　○Denis Guimard1，Damian Bordel1,3，森原　遼1，田辺克明1，西岡政雄2，荒川泰彦1,2 
	4月1日
	J
	15.3
III-V族エピタキシャル結晶 

	1a-ZJ-28
	III族窒化物を用いた太陽電池素子特性の理論的検討
東大生研1，東大院工2，JCT-CREST3　○（P）井上　茂1，小林　篤2，太田実雄1，藤岡　洋1,3 
	4月1日
	ZJ
	15.4
III-V族窒化物結晶 

	1a-ZJ-29
	導電性透明高分子／GaN接合によるショットキー型太陽電池の開発
物材機構　○松木伸行，色川芳宏，伊高健治，鯉沼秀臣，角谷正友 
	4月1日
	ZJ
	15.4
III-V族窒化物結晶 

	30p-TF-11
	自己組織化構造を有する薄膜シリコン系太陽電池用光閉じ込め基板の評価
産総研　○齋　　均，近藤道雄 
	3月30日
	TF
	16.3
デバイス 

	30p-TF-12
	自己組織化基板を利用した薄膜シリコン系太陽電池の光閉じ込め効果の膜厚依存性
産総研　○齋　　均，近藤道雄 
	3月30日
	TF
	16.3
デバイス 

	30p-TF-13
	高ヘイズSnO2:F薄膜上に製膜したアモルファスSi/微結晶Siタンデム太陽電池
旭硝子1，産総研2　○神戸美花1，松井卓矢2，齋　　均2，種田直樹1，増茂邦雄1，池田　徹1，尾山卓司1，近藤道雄2，佐藤一夫1 
	3月30日
	TF
	16.3
デバイス 

	30p-TF-14
	樹脂テクスチャ付き基材を用いたサブストレート型薄膜シリコン太陽電池の作製
きもと1，帝人デュポンフィルム2，日本合成化学工業3，三菱ガス化学4，東芝機械5，産総研6　○野辺丈司1，西尾　玲2，勝間勝彦3，徳丸照高4，萩原明彦5，山本千津子6，武山洋子6，柄澤　稔6，増田　淳6，近藤道雄6 
	3月30日
	TF
	16.3
デバイス 

	30p-TF-15
	急速加熱処理によるGaドープZnOの高透明化と薄膜太陽電池への応用
産総研　○賈　海軍，松井卓矢，近藤道雄 
	3月30日
	TF
	16.3
デバイス 

	30p-TF-16
	微結晶Si1-xGexを用いた高電流型薄膜太陽電池の作製
産総研　○松井卓矢，賈　海軍，近藤道雄 
	3月30日
	TF
	16.3
デバイス 

	31a-P9-7
	学生実験「太陽電池の光照射強度依存性」
早稲田各務材研1，東北大学院情報科学2，早稲田大学理工学部3　○竹内登志男1，佐藤道夫2，堀越佳治1,3 
	3月31日
	P9
	17.2
教育 

	31a-P9-22
	太陽電池で動作する観覧車模型
九共大工　○山口静夫 
	3月31日
	P9
	17.2
教育 

	1p-N-9
	2次元フラクタル表面形状を有する太陽電池の出力特性
茨城高専　○根本栄治，額賀晴樹 
	4月1日
	N
	17.5
エネルギー変換・貯蔵 


	講演番号
	講演題目／著者／所属
	発表日
	会　場
	分　科

	1p-ZK-8
	薄膜太陽電池用ダブルテクスチャー型透明導電膜の作製
大阪産大工1，奥田技術事務所2　○中村吉伸1，中村圭太1，青木孝憲1，鈴木晶雄1，松下辰彦1，奥田昌宏2 
	4月1日
	ZK
	21.1
合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 

	30p-ZF-5
	高品質なCIGS薄膜の作製と太陽電池の高性能化（30分）
産総研1，鹿児島大2，筑波大3　○仁木　栄1，山田昭政1，石塚尚吾1，小牧弘典1，上川由紀子1，松原浩司1，柴田　肇1，大平俊行1，鈴木良一1，寺田教男2，櫻井岳暁3，秋本克洋3 
	3月30日
	ZF
	39.1
多元系機能材料研究会企画「カルコパイライト系材料の高いポテンシャル‐基礎物性と応用展開‐」 

	30p-ZF-6
	タンデム太陽電池を目指したカルコパライト系材料（30分）
東工大院理工1，東工大PVREC2　○山田　明1,2 
	3月30日
	ZF
	39.1
多元系機能材料研究会企画「カルコパイライト系材料の高いポテンシャル‐基礎物性と応用展開‐」 

	30p-ZF-7
	CIGS太陽電池は結晶系シリコン太陽電池を超えられるか？(30分）
青学大理工　○中田時夫 
	3月30日
	ZF
	39.1
多元系機能材料研究会企画「カルコパイライト系材料の高いポテンシャル‐基礎物性と応用展開‐」 

	30p-ZF-8
	CuInSe2系太陽電池のバンドエンジニアリング(30分)
立命館大　○峯元高志 
	3月30日
	ZF
	39.1
多元系機能材料研究会企画「カルコパイライト系材料の高いポテンシャル‐基礎物性と応用展開‐」 

	31a-TG-1
	イントロダクトリートーク：（次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術）(5分)
九大応力研　○柿本浩一 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31a-TG-2
	太陽電池の新展開（30分）
豊田工大　○大下祥雄 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31a-TG-3
	次世代結晶系太陽電池技術について－CDSプロセス技術の開発－（30分）
材料事業推進センター　○矢野光三郎，谷口　浩，吉田浩司，胡間修二，木戸口晋，大石隆一，山次北斗 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31a-TG-5
	太陽電池用シリコン原料問題の現状と見通し(30分）
資源総合システム　○荒谷復夫 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31p-TG-2
	カルコパイライト太陽電池の現状と高効率化技術（30分）
産総研1，鹿児島大2，筑波大3　○仁木　栄1，石塚省吾1，小牧弘典1，上川由紀子1，松原浩司1，柴田　肇1，山田昭政1，寺田教男2，櫻井岳暁3，秋本克洋3 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31p-TG-3
	III-V化合物半導体高効率太陽電池のエピタキシャル成長技術（25分）
東大院工1，東大先端研2　○杉山正和1，霜垣幸浩1，岡田至祟2，中野義昭1,2 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31p-TG-5
	太陽電池用シリコン結晶及びLSI用シリコン結晶成長のダイナミックシミュレーション(25分)
九大応力研　○柿本浩一，Chen X.J.，松尾　整，久松　翔，中野　智，寒川義裕 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31p-TG-6
	光KFMによる多結晶シリコン太陽電池の局所的物性評価（25分）
東大生研1，東大ナノ量子機構2　○高橋琢二1,2，瀧原昌輝1 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31p-TG-8
	c-Si太陽電池の新規パッシベーション技術（25分）
東工大院理工1，東工大太陽光発電センター2　○小長井誠1,2，入川淳平1，宮島晋助1，山田　明1,2 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31p-TG-9
	結晶系シリコン太陽電池の開発動向（30分）
京セラ　○山谷宗義 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31p-TG-10
	高性能HIT太陽電池技術の進展（30分）
三洋アドバンストエナジー研　○丸山英治 
	3月31日
	TG
	45.1
日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」 

	31p-V-5
	CIGS太陽電池の現状と将来展望（30分）
産総研1，鹿児島大2，筑波大3　○仁木　栄1，石塚省吾1，小牧弘典1，上川由紀子1，松原浩司1，柴田　肇1，山田昭政1，寺田教男2，櫻井岳暁3，秋本克洋3 
	3月31日
	V
	49.1
日本真空協会企画「環境問題に貢献する／貢献するための真空技術」 

	31p-ZE-1
	イントロダクトリートーク：効率10%の可能性が出てきた有機薄膜太陽電池（10分）
分子研　○平本昌宏 
	3月31日
	ZE
	58.1
効率10%を越える有機太陽電池を目指して 

	31p-ZE-2
	有機薄膜太陽電池の研究展開（40分）
産総研　太陽光　○當摩哲也 
	3月31日
	ZE
	58.1
効率10%を越える有機太陽電池を目指して 

	31p-ZE-3
	化学の観点からの有機太陽電池設計（40分）
京大物質ー細胞統合システム拠点1，京大院工2　○今堀　博1,2 
	3月31日
	ZE
	58.1
効率10%を越える有機太陽電池を目指して 

	31p-ZE-4
	有機薄膜太陽電池の性能測定技術（40分）
産業技術総合研究所　○菱川善博 
	3月31日
	ZE
	58.1
効率10%を越える有機太陽電池を目指して 

	31p-ZE-5
	ポリマー系太陽電池の新展開(40分)
東大院工1，JST-ERATO2　○但馬敬介1，橋本和仁1,2 
	3月31日
	ZE
	58.1
効率10%を越える有機太陽電池を目指して 

	31p-ZE-6
	変換型半導体とその太陽電池への応用（40分）
三菱化学　○荒牧晋司 
	3月31日
	ZE
	58.1
効率10%を越える有機太陽電池を目指して 

	31p-ZE-7
	ポリマー系太陽電池の実用化研究 -課題と展望-（40分） 
ADEKA　○武捨　清 
	3月31日
	ZE
	58.1
効率10%を越える有機太陽電池を目指して 

	31p-ZE-8
	有機薄膜太陽電池の製造技術とモジュール化（40分）
トッキ1，産総研2，長岡技大3　○松本栄一1，阿部可子1，阿部大和1，市原正浩1，當摩哲也2，吉田郵司2，増田　淳2，宮田大助3，伊藤義郎3 
	3月31日
	ZE
	58.1
効率10%を越える有機太陽電池を目指して 


